
























专利名称(译) 有机发光显示装置

公开(公告)号 US8426861 公开(公告)日 2013-04-23

申请号 US13/152738 申请日 2011-06-03

[标]申请(专利权)人(译) CHOI HONGSEOK
韩昌旭
BAE SUNGJOON
庞HEESUK
KIM MINSU
KIM HWAKYUNG

申请(专利权)人(译) CHOI HONGSEOK
韩昌旭
BAE SUNGJOON
庞HEESUK
KIM MINSU
KIM HWAKYUNG

当前申请(专利权)人(译) LG DISPLAY CO.，LTD.

[标]发明人 CHOI HONGSEOK
HAN CHANGWOOK
BAE SUNGJOON
PANG HEESUK
KIM MINSU
KIM HWAKYUNG

发明人 CHOI, HONGSEOK
HAN, CHANGWOOK
BAE, SUNGJOON
PANG, HEESUK
KIM, MINSU
KIM, HWAKYUNG

IPC分类号 H01L51/54

CPC分类号 H01L27/3258 H01L27/3213 H01L27/3211 H01L27/3218 H01L51/5237

优先权 1020100102924 2010-10-21 KR

其他公开文献 US20120097954A1

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

本发明还涉及一种OLED器件，包括R，G，B和W子像素。具体地，OLED器件包括衬底;薄膜晶体管（TFT）有源层，设置在基板
上，包括栅电极，栅极绝缘层，有源层，层间绝缘层，源电极和漏电极;外涂层设置在薄膜晶体管上;钝化层设置在薄膜晶体管和外
涂层之间，其中钝化层不存在于光的路径中，或者其中钝化层设置在光的路径中作为包括氮化硅的单层。
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